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DATEN VORLEUFIGER MUSTER

ANDERUNGEN VORBEHALTEN BF 480

SILIZIUM - NPN - PLANAR - HF - TRANSISTOR
fiir ungeregelte kreuzmodulationsarme Veorstufen

in Basisschaltung, fir Frequenzen bis ca. 1 GHz

Mechanische Daten:

Gehluse: Kunststeff, SOT-37
MaBangaben in mm.

- 12 4 rreny % rrroce

Eurzdaten:
Kollektor-Sperrspannung tﬂﬂ p = max. 20 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ueg p = max. 15 W
Kollektorstrom, Mittelwert IC AV = max. 20 wmA
Gesamtverlustleistung bei Iu s 55°¢ Ptnt = max. 140 =W
Sperrschichttemperatur ‘; = max. 128 °¢
Gleichstromverstirkung 5

bei Ucn = 10 ¥, -]i = 10 mA B = 10
Transit-Frequenz

- - |

bei Lf! 10 ¥, IC 10 mA [T - 1, GHz
Leistungsverstlirkung

bai UCB = 10 V, -ll = 10 mA, f = 900 MHz th = 15 4B
Rauschzahl

bei U(.‘B = 10 V¥, -Il = 10 mA, {f = 200 MHz F = 2,5 4B

bei Ucﬂ = 10 V, _[E = 10 mA, f = 800 MH=z F = 4,0 4B
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BF 480 —
Absolute Grenzwerte: (gltig bis lJ -.!}
Kollektor-Sperrspannung bei Ix = 0: UCF o ™ max. 20 v
Kollektor-Emitter-Sperrapannung bei I' = 0 U-’.‘! g = max. 15 ¥
Emitter-Sperrspannung bei ll: = 0 ”u g = mar. 2 v
Kellektorstrom, Mittelwert: lc Ay = max. 20 mA
Kellektorstrom, Scheitelwert: IE " = mAX. 30 mA
Gesamtverlustleistung bei }D s 557cC: l] Ptbt = maX. 140 mW
Sperrschichttemperatur: Iu = max. 128 "c
Lagerungstemperatur: .5 = min. -85 "¢
}S = mAX. 128 "¢
Wirmewiderstand:
gwischen Sperrschicht und Umgebung: 1} lth u E 0,5 grd/fe
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1} bei Befestigung auf Leiterplatte
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Datasheet

Kennwerte: bei 8, = 25°¢
Basisstrom bei tCB = 10V, -IE = I wmds :H E 1 mA
Basisspannung bei EFB = 10V, —]E = 10 mA: UHE = 750 mV
Transit=-Frequenz
he i UCE = 10V, ]F = 10 mA: fT = 1,5 GHz
Leistungeversilrkung (in Basisschaltung)
bei U_. = 10V, =1, = 10 mA,
R = gg g, i, = 500 9, = 000 MHz: v - 15 dB
'3 L pb
Rauschezahl (in Basisschaltung)
bei ”{.'H = 10 ¥, -IE = 10 mA, R‘ = 00 0
and [ = 200 Mliz: F = o5 dB
und [ = BDD MHz: F - 0 dB
Strspannung flr 1 ﬁ Kreuzmodulation t]
b i IEH = 10V, -[r = 10 mA, T = BD0D MHz: USt = 220 m¥
Vierpol-Keeffizienten lin Bl#la.rh.ltun'l
bei 1 = 10V, =1_ = 10 mA, [ = 900 MH=z:
Ch E
LT 15 m% I?lihl = | :5 |y:|h| - lﬂunh £,,, = 0,6 =S
=b o = 27 mE “Pyup 2 Y0 $a = B0 b,,, = 5,6 =S
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